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--un sistema fotoconductor utilizando la placa xerogrifica revelada co-

Egto invento se rofiers a un sistema fijador de imagen y,
més espeoifiocamente, a l.i'hogn;afia. o
) La.impresién Jitografica constituye una induastria biq;‘;
conocida y establecide., En gensral, el procedimiehto implica 1s inpre
8ion a partir de una plﬁoa plaz{a, que'a depende de lag diferentes pro-
piedados de las zonas de imagen oon las zonas no fijadoras de imagen

para impresibilidad. En la litografia corriente, la zona no fijadora

de imagon es hidrofilica mientras que la zona de imagen es hidzofébi- _

oa. En el procedimiento de impresién litogrifioca, se aplioa une solu=-

oién fuente & la superficie de la placa que humedeco todag las partes
de la superficie no oubisrtas por la imagen hidrofébica. Esta solu—
clén mantiene la placa himeda y evita que se forme espuna en ella.

Se aplica a la superficie do la imsgen una binta impresora con bese
aceitosa depositando la tinta litogréfica solamente sobre la zona ds'
fijaclén de imagen, repeliondo la tinta la zona hidrofilioca no repro—
duotora de imagen. La imagen do tinta pueds transferirse despuds di-
rectanento a una hoja do papel u otra supexrficie receptora, pero pozr
lo general se transfiere a una mantilla de goma de impresién en "off-
set" que a su vez tranzfiere la lmpresién a la hoja de papel final.
Por lo tanto, para cada impresién realisads durante un ciclo de tra=-
bajo, so humedece en primer término una placa litogréfica con una so-
luoibn fuente acuosa, se entinta después ocon una tinte litografica y
pe imprime por dltimo, (

Sabido es que las placas litogréficas pueden.hacerse en

min oomo placa de impresién litogréfica. En eamtos sistemg.s y por lo ges
neral se ocarga una placa del itipo de 6xido de cino por medios corxien
%es, se expone a la imagen a reproduoir y se revela com polvo impre=—
sox xerogrdfico ordinario, El polvo impresor utilizado para revelar

la imagen es por lo goneral hidrofébioce por naturaleza como lo es el
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- 0isl entre la imagen de polvo impremor y ol fonde de la placa. Dado

~ol6n de conversién, para hacerla de naturaleza hidrofilica, o por eli

fondo, las zonas no fijadoras de imagen de la placa Xerogrifion de i
po aglutinanie corrienie. Con el fin de que la placa zerogzrifioca revg‘

leda sea Util ocomo matriz litogréfica, debe establecerse una diforen—

que ambas son de naturaleza hidrofébica, ha sido necesario hasta aho~|_

ra que la placa xerogrifica sea tratada, bien por ol uso de una golu~

minacidén con un disolvenie soleotivo. Tras allerar el fondo, éq»humqg
ta a ocontinuacién la placa con una tinda de base no acuosa o aoaitosai
oon lo ousl el polﬁo impresor aceptard la tinta y ol fondo ahoia hi-
drofilico la repelers,

Si-bien se ha comprobado qne‘estos sistonas son bésico-
mente Gtiles para fines litogrdficos, existen desvenitajas inherontes
& Bu uso. Una de ellag, por ejemplo, reside on el hecho de que es ne-
cesgrio utilizar goluciones seoundaries para convertir el fondo ini-
cialmente hidrofébico con el fin de que no acepte la tiﬁta de base
aceitoss en la fase de entiniado, Un segundo inconveniente de eatos
sistenas es que la placa xerografioa, ouando se revela, tiene polvo
dmpresor fundido sobre la misma, fijo & la superficie raospectiva e
inherentemente no uvilizabls con posterioridad. Oira desventaja es
que una voz geo revela y funde la imagen, por lo general ya no puede
ger oonvenientemente alterada una vez que ha comenzado le improsién
con vigtas s mejorar la calidad dé la reproduccitén deseada.

Eg por lo tanto un objeto de este invento facilitar un
sistema de L£ijacién de imagen litogréfioa que supere los inconvenien-
tos mencionados. )

Otro objeto de este invenio es proporoionar un nuevo me-
todo para la preparacién de una matriz litogrifica.

Otro objeto de este invento es faocilitar un sistema f£1ija-

doxr de imagen que utiliza una matriz litogréfioa preparada a partir '
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da por un piooeso de wna sola fase,

" puede utilizarse después en un proceso de una sola fase para efeotuar

de wna place xerogrifica.

Un objeto mds do este invento es proporcionar un sisfé&a
fijador de’ imagen en el ocual puede volver a utilizarse pggterioxmbnt
la nueva plaocae litogréfioa. . . o -

Todavia, un objoto més de este invento es faollltar'un

sigtema fijador de imegen que utlliza una matris litogréfica p&ebﬁng

Un objoto adicional de este invento es proporoiona:-uha
nueva placa litografica en la cual ambos lados pueden servir comd BU~]
perficie impresorsa. .

Los objetos que anteceden y otros se consiguen de aoﬁer—
do oon este invento, en llnoeas generéles, proporoionando una placa
xerogréfion preparada mediante fijacién de una capa deo vidrio foto-
conduotor aislante & la superficie de un substrato receptor. La capa
puede ser cargada después electrostdticaments e Impresionada de acuer
do oon el procedimiento corriente de impresién xerogréfica desorito
con detalle en 1la Patente U.S.A. 2,297.691. La placa del presente in-
vento se prepara por lo general mezclando Intimamente un material fo-
tpcouduotor con una composicién aislante aglutinante de vidrio y fi-
jando la mezcla fotoconduotora resultante a un refuerze conduotor pa—
ra formar una oapa sensiblements uniforme quo comprende parfioulas fo
toconduoctoras embebidas en una composiclién aglutinante de vidrio. la
imagen electrostdtica eas revelada con un revelador y se fija la ima-
gen revelada resultante con ol fin de producir una placa duplicada qu¢

poses propledades hidrofobicas e hidrofilicas, La matriz litogréfica

improsiones en forma continua con lo oual se aplioca a la matris una
tinta litogrdfica, adhiriéndose ésta tnicamente a la imagen de polvo
dnpresor hidrofébloa, y se pone posteriormenie en contacto dicha ma-

triz con una hoja de copla para trangferir la imagen. Debs entenderse
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quo si se desea revelar la inagon latente elootrostation del presqh%e
invento econ un revelador hidrofilico, el fondo, zona no impresioﬁaa&
de la placa puede tratarse de tal manera que muestre propiodades'dleo~
£ilicas, 81 so quiere utilizar de nuevo la placa matriz, puede elimi- .
narse 1a'imagen de polvé impraesor de la superficie de la placa Qe “%al
forma que no s¢ ejerza un efeoto nocivo gobre la capa fotooonduotofa

de ésta.

-En lugar de emplear ol método citado de preparar la placa '
xorogréfica fotoconductora de. vidrio de esto invento, es posible di- .
solver un material fotoconductor en una composioelén aislante de vidrid
con el fin de p&oducir una placa fotoconductora de vidrio homogénea, .
Bl método de preparar tal placa se déécribe'ei detalle en la solioi-
tud asimismo pendiente No. (D/1259).

Se ha comprobado, de aocuerdo con el presente invonto, qQue
ousndo ge dispersa el material fotooconductor en una férmula aglutinan-
te do vidrio y se dépoaita la composiclén correspondiente sobre la su-
perficie de un substrato apropiade, la placa fotoconduotora resuliante]
posee inherentemente las propiedades necesarias para un sistema de re-]
produccidén litogrdfica, Es decir, la capa aislante fotooconductors que
comprende la composicién eglutinante de vidrio de este invento es de
naturaleza bhidrofilice y por lo tanto, teniendo ya las necesarias pro-|
piedades hidrofiliocas, no preocisa ser iratada para establecer una di-
feorencial enire las gonas de imagen y no fijadoras de imagen de la ma~
$riz litogrdfica, un procedimiento que se sabe precisan lag placas 1i-
togréficas corrientes, segin se expone en las patentes U.S. 3,107.169
¥y 3,001,872, Ademés, si se desea utilizar de nuevo la placa de éste
invento, debido & la establlidad de la composicién aglutinante de vi-
drio, em posible eliminar la imagen de polvo impresor de la supsrfiocie '
de la placa sin desiruir las proplededes de la ocapa foitoconductora sub)

yacente. Eate procedimiento se realiza por lo general con un disolven~|
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te apropiado. Se ha detemminado que ol uso de estos disolventes, on

genoral, afeotaria perjudiocialmente las composiciones aglutinanﬁéﬁ‘»

-

hidrofébloas que me utilizan en le actualidad en la preparacién ds
placas litogréfiocas, .

EL invento me ilusitra en los planos anexos, en los ouales

La figura 1 representa una secocién transversal ampiiaﬁa

- de una placa de impresién litogréfica que pogee una capa alslante fo=

toconduotora de dos fases; o

la figurs 2 representa una secclién trangvermal ampliada
de una placa de impresién litografica quée posese unad capa aialahke-fo~
toconductora homogénea, de una sola fase, .

En el presente procedimiento para preparar una placa li-
togréfioca 1 segin me ilustra en la figura 1, se reviste un substrato
apropiado 2 con una composicidén aislante fotoconductorz 3 que éomprqg
de un material fotoconductor 4 y wna composioién aglutinante de vidrd
5. Sobre la suparfidie de la capa fotoconductora se sobrepone una ima
gen de polvo impresor revelada 6. La seleceién del substrato susten—
tador 2 so basa en el uso deseado de la place litogrédfioca, como por
ejomplo dar a ésia mayor resistencia o proporolonar mayor flexibili-
dad en situaciones que la requisran, La figura 2 ilustra una placa
litogréfioca 7 en la cual la.oapa alslante foﬁooonduotora 9 es una oom
posicién de vidrio homogénea de una gola fase. El subsirato 8 y la
imegen revelada 1O son simileres al subatrato 2 y la imagen 6 de la
figura 1. -

De acuerdo con el presente invento, se mezola una composi
olén aislante aglutinanie de vidrio con un material fotoconduotor,
oon preferencia en proporciones aproximades de 5 a 45 partes del mate
rial fotogonductor a aproximadamen%e 100 partes de una compda;oién
aglutinante de vidrio. Preferentemente, se ha comprobado que aproxima

damente 8 a 25 partes de material fotoocondustor a 100 partes aproxima
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" pueden trituraréé Jjuntos en agua utilizando pequefias ‘cantidades de si

bambién segin la composioién aglutinante de vidrio.
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damente zkd.e composicibén aglutinante de vidrio proporcionara rasulfaé@os
6ptimoa. Lag particulas fotoconductoras finamente divididas y lé,s_x"pé._g_
tfoulas aglutinantes de vidrio se dispersan prefersntemente en un 1li-
gquido, como agus degtilada, o un liquido orgdnico, tal como etilenu
glicol por cuglquier médio apropiado, como por sjemple molino de ‘bo-

las. El material fotoconductor y la composicién aglutinante de vidrio

licato gédico, hidréxido sédico ¥ écido bérico come agentes de ’disi:eg
sién. La pasta resultante ge geca completamente para eliminar 1a na~
yor parte del disolvenie y después se mezcla con un liquido orginioco
tal ocomo alcohol isoproplilioco, Se repite la fase de trituraocién hasta
produclir la composicidén de revestimiento fotoconduotora final. Se
aplioca despuds la oomlsosicién resultante a la superfiocie doseada me-
diante revestimiento £ldéido, inmersién, rociado, eleotrostdticamente,
con una espdtula o mediante oualquier otra operacidén de revestimiento
aproplada. Debe cuidarse de que sean eiiminadas lag burbujas de aire
u otras disoontinuidades do la paste antes de efectuar ol revestimien
to a fin de agegurar una buena adhesién al substrato subyacente y re-
tener buenas propiedades fotlooonduotoras. El revestimiento se seca pa
ra oliminar la mayor parte del liquido y se caldea a contimuacién la
place & la temperatura necesaria para fundir y adherir la composiocién
aglutinante de vidrio al substrato bésico y producir una capa unifor-
me del pigmento fotooonduotivo disperso en la composicién aglutinante
de vidrio. La temperaturs de caldeo es tai que basta para fundir di-
oha composioién y, por lo tanto, variard segin la composioion agluti-
nante partioular esoogida, Se ha comprobado que un limite de tompera-|.

tura aplioable es del oxden aproximado de 300 a 1500¢F (1492 a 81559C)

El materisl para la composioién aglutinante de vidrio de~

be selecoionarse en relacién con el material fotoconduoior de tal mo-
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do que ol punto de fusidn del aglutinante gea mis bajo que el déi:ﬁa—
terial fotoconductor, asl como del material basico. Asi pues, la Hei-
peraturs de fusién méxima permisible en el aglutinante variard segin
el materiel fotoconductor seleccionado. ' B

Bl lapso de tiempo necesarlo para caldear la composioi?n
fotocondpctora aglutinante de vidrio a fin de fundirla y adherirIé al
A aubstrat6 suﬁyadénte perd diotado por ;a férmula de fritae de wvidrio
sgoigida, El tiempo de caldeo preferido se halla comprondido en los 1%
nites aproximados de 1 a 60 minutos segin losg materiales utilizadba,
a fin de obtener caracteristicas eléotricas Sptimas. La capa do susten
tacién debe limpiarse anteos de llevar & cabo el revestimienio sobre la
mizma, Puede utilizarse ocwalquier +téonica de limpleza épropiada, tal
oomo la apliocacion de dlsolvenies orgéniocos., Las ocapas de aluminio,
por ejemplo, pueden calentarse simplemente-a la temperatura de calde¢
y enfriarse antes de aplicar el material do revestimientos

La plaoca fotoconduotoré aglutinante de vidrio resuliante
es vargada eleotrostéticamente en la obscuridad y selectivamente ex-
puesta la superficie cargada a una fuente de luz para producir una lma
goen latente., La superfioie impresionada.es revelada a continuacién ocon
pai%iculas oleotrosoépicas hidrofébicas de polvo impresor, adhiriéndo»
se el revelador a las zonas correspondientes a la imagen latente, y
fundida la imagen de polvo impresor resultante calentando la placa &
una températura aproximada de 200~5008F (93260 #C) durante 2/12 minu-
tos aproximadamente. También o8 posible revelar la imagen cargada elec
trostdticamente con un revelador liguido que contenga partioulag hidro
fébloas oargadas suspendidas en un vehipulo portador. La placa fotocon
ductora es sujetada a continuéoién a un cllindro impresor de una prenss
litogréfica. La operacién de impresién se lleva & cabo utilizando golu
-¢olonea fuenta'y tintag 1itogr&ficés obtenibles en el mercado, Las par~

tloulas de polvo impresoxr utilizadaes para xevelar la imagen latente
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elooctrostdtica pueden consistir en una resina pigmentada que es de na—
turaleza hidrofébica y que puede ser f4ollmente humeotada por una.':bih‘-
ta litogréfioa. ' ’

La superficie de impresién de la placa foioconductora ag}g
{inante do vidrio de este invento es fal que, ouando se seca, acenta
fécilpente una imagen que repele el agua y que se adhiere tenamneh_:i;é‘
a la misma y que no es desarraigada por la tinta impresora ni borrada
yor la "humeotacién" o "soluoiones fuente". Por otra parte, las zoﬁas
no fijadorag de imagen de la placa son f4cilmente humeotadas por ;La‘s
goluciones fuente y retiencn una pelicula de las mismas sobre la su-
verficie respectlva y no permiten que la pelicula acuosa sea desplage-—
da de ollag por la tinta de impresién litogrifica.

, Si se desea usar de nueve la placa fotoconductora de este
invento, se limpia eliminando la imagen de polvo impresor con un disol
vente selectivo, tal como metil etil cetona, o acetona., Por lo general,
las soluciones fuente 4dcidas que se expenden en el mercado y se utili-
zan on el curso do esie invento son neutralizadss oon un material bé~
sioo, tal como hidréxido s6dico, para sumentar el valor pH de la solu~
cién y reducir el grebado al aguafuerte, No cbgtante, sl resulia un
ligero aguafuerie de la placa aglutinante de vidrio, ésta puede caldear
86 de nuevo a una temperatura y durante un tiempo suficientes para re-
generar la placa. Dicha regenoracién se realiza por lo coneral & una
tomperatura aproxinada de 200-11000F (93-260 2¢) durante un tiempo de
1-10 minutos aproximadamente, segin los mat.eriales utilizados.

En general, cualquier composicién aglutinante de vidrio
apropiada que muesire propledades hidrofilioas humectables puede ser
utilizada en el ourso del prosente invento. Este incluye aislantes de
aglutinante de vidrio, ianto conduotores :como no conductores. Tales
oomposiolones caracteristicas son borogilicatos, silicatos de &lcali,

pilioatos de plomo, fosfatos de plomo aluminio, pilicatos de sosa-cal
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- la Corning Glass Company. Obros materiales aglutinantes de vidrio.éé

¥ Pyroceran Glass No. 95 y No. 89, férmulas de vidrio expedidas por

oxponen en la Patente U.S.A. 3,151,982, Se prefieren las fritas dé—vi-
drio que poseen una temperatura de fusién en el extremo mis bajo de
los limltes de temperatﬁré aceptables. Se ha comprobade que esics na—
toriales aglutinantes de vidrio poseen importantes cantidades de'éiido
bérico y 6xido de plomo. Los 6xidos sédico y potdsico tambien redﬂcen
ol punto de fusién de la frita de vidrio, pero deben limitarse.paré in
pedir la solubilidad del agua, Los floruios también reducen laiteﬁpqu
fura de fusién pero produoén lavsolubilidad de la silice y el éxido b6
rico. El 6xido de calclo, y en especial el 6xido de cinc y el éxido de
oadmio reducen el yunto de fusién en clerto grado, Los 6xidos de anti-|
monio y arsénico también reducen el punto de fusién del material eglu-—
{tinante de vidrio. |

El material fotoconductor debe egtar en un estado finamen-~
te dividido apropiado. Si bien pueden utilizarse tamafios de partioula
fotooonductora de aproximadamente 50-mioras, se prefiere que el tamafio
de particula sea lo més pequelio pogible para obtener Sptimos rosul ta~
dos, En goneral, se utiligan tamafios de partlicula de no médg de 20 mi~
oras aproximadamenie, y coa proferencia las pgrtioulaa fotoconduotoras
deban tener un tamafio medio de partioula no supsrior a una miora aprod
nadamente.

En el ourso de este lnvento, puede utilizarse oualquier ma
terial fotoconductor apropiado. Los materiales fotoconduotores inorgé—
nlcoa oaracferisticos son azufre; selenio (vitreo, amorfo, monoolinico)
sulfuro de oino, 6xido de olno, 6xido cédmioco de cinc, Sxido magnésioo
@e oino, seleniure cddmico, silicato de oino, sulfuro de calcio=-estron
olo, sulfuro 'de ocadmio, yoduro mercirico, 6xido mercirico, sulfuro mer
cirico, trisulfuro de indio, t?iseleniuxq de galio, disulfuro arsénico

trisulfuro arsénico, triseleniuxo srsénico, trisulfuro de antimonio,
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sulfoseleniuro de cadmio, calecogenuros espesados de oinc y cadmio;:6x1
do de aluminio, 6xido de bismutd, éxido de molibdeno, 6xido de plo:ﬁc;;
yoduro de molibdeno, seleniuro de molibdeno, sulfuro de molibdeno, te~| -
Lururo de molibdeno, yoduro de aluminio, seleniuro de aluminio, sulfu~
ro de aluminio, telurure de aluninio, yoduro de bismuto, seleniuro de
bigmuto, sulfurc de bigmuto, telururoAde bismuto, telururo cédmico, se
leniuro mercdrioco, telururo mercirice, yoduro de plomo, seloniuro'ae
plomo, aulfuro de plomo, telururc de plomo, arsenurc ciddmioco, oromato
de plomo, sulfure de galio, télururo de galio, sulfuro de indio, sele~
niure de indio, talururo de indio, plomo rojo, y mezclas correspondien
tes, Los materiales particularmente preferidos pamrs obtener éptimos re
sultados son ocalcogenuros debidamente espesadoa de cinc y cadmio, més
especifiocsmente, los sulfurcs y seleniuros de estos metales, bien como’
sulfures y seleniuros de cinc y/o cadmio mezglados o como un gulfuroe
de oino y cadmio mezclado o seleniuros, compuestos simples de sulfuro
de cinc y cadmio, sulfoseleniuro de cadmio, y mezclas correspondientes
Cualquier material fotoconductor orginico apropiado que pueda soportar
las exigencias de temperatura del presente invento puede ser uiilizado
en el ourso del mismo., Tales materiales caréoteristicos son los plgmen
tos de fialocianina.

El espesor de las ocapas aislantes fotoconduotoras del pre—
sente invento puede variar de 5 mioras a 200 micras aproximadamente.
Se prefiere que lag capas tengan un grueso aproximado de 10 a 150 mi-
oras para conseguir Optimos resultados. Las capas aislantes fotocondug
toras del presente invento se caracterizan por poseor rele@éhtes Pro-
piedades de resistencia al uso. Si es necesario, puede formarse el es-
pesor deseado mediante miltiples revesiimientos,

Cualquier material apropiado puede ser utilizado como subs
trato para la matriz litogrifioa de eate invento., La base o subsiraio

utilizado en preparar placas aglutinentes litogréafiocas de acuerdo oon
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egte invento proporciona soporte fisico para la capa aislante fotonond:
ductora y debe también pogoer una resistenciza eléotrioa menor que'i;L
capa foteconductora con el fin dé que actlde como tierra ouando el-%%—
vestimiento cargado electrostiticamente es expuesfo a la luz, Tales-
materiales caracteristiéOS son superfiocies metdlicas como aluminib{:
bronce, acero, por ojemplo inoxidable y carbono inferior, cobre, A;—
quel, cino, sleacionos y mezmclas correspondientes. También pueden uti—_
lizarse otros materiales que posean resistencias eléctrioas simiiaies
a las mencionadas como material de refuerzo para recibir la oaéa-foﬁo-
conductora, Sin embargo el material debe ser capaz de resistir iaﬁj
exigoncias de temperatura para fundir la placa aglutinante da vidrio N4
poseexr un coeficiente de expansién térmica compatible con con la com-|
posicién aglutinanie de vidrio particular utilizada., A fin de reducir
o oliminar los problemas de combado con los ouales‘puede tropezarse
como resultado de las diferencias en el coeficiente de expansién térmi
oa mencionado anteriokmente, el gubstrato basico puede revestirse a am
bos lados con las composiciones fotoconductoras aglutinantes de vidrio
del presente invento. Cuando se sigue esta préctica, se hace posible
enionces impresionar en ambos lados de la placa revestida, proporcio-
nando de oste modo a la placa de impresién propiedades litograficas
ambos lados de la cual pueden servir como superficies de impresién.

- Puede usarse cualquier solucién fuente o de humeotacién
apropiada en el curso de este invento. Caracterisiicas de diochas solu=-
ciones fuente son las soluciones de 1% en volumen de'goma ooluloss y
agua, goma ardbiga y agua, glicerol ¥y agua'y alcohol isopropilico y
agua. También puede utilizarse agua-destilada_como solucién de humeota~
oién. Otras soluciones fuente apropiadas se exponen en la patente U,S,Al
3,107.169, Las soluciones fuente pueden contener oiros comsiituyentes,
tales por ejemplo como formaldehido, & gl no estd presente la gliceri—

ra, puede afiadirse principalmente para aprovecharse de su naturaleza
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hidrosoépica y por ende prolongar mediante absorcién del agua el ﬁérig
do durante el owal la superficie hidrofilica de la placa litogréfiééi
retlene sus propiedades hidrofilicas. EL aditivo formaldehido también
lograré esis efeoto. Por lo tanto, las soluciones fuonte que contienen
lg glicerina o aditivo formaldehido o mezclas correspondienies son pre)

feridas, toda voz que la placa litogréfica resultante puede guardarse

dos con las placas tratadas con una solucién fuente que no contengd el
aditivo raspeotifo. También se ha comprobado que las goluciones quo
contienen goma arébiga resultan muy eofectivas, ya que una placa lito-
gréfica tratada con wna de ostas soluciones se ha comprobé&d retiene
sug propied#des hidrofilicas en las zonas no fijadoras de imagen duran
‘e perdodos de tiempo relativamonte largos, despubs de sacarlas de la
pronsa, de tal modo que la placa impresora resultanie puede usarse de
nuevo sin tener que sometorlas a un tratamiento adicional con la solu-
cién fuente,

Puede usarse cualquier rolvo.impresor o revolador en el
ourso de este invento, como por ejsmple lo3 que se dan a conocer en las
Patentes U.S.4. 2,788,288; 3,079,342 y Re 25,136, El polvo improgor os
poxr lo general un material reosinosc que cuﬁndo ge fija posee propieda~
des hidrofébicas y atrac las tintas aceitosas, Tales polvos reveladores
caracteristicos son polimeros de estireno, polimeros de estirencs subs-
tituldos, poxr ejemplo Plocolésticos, expedidos por la firma Pennsylva-
nlg Industrial Chemical Corporation, resinas de fenol formaldehido asi
como otras resinas que posean propiedades hidrofdbicas. Otros polvos
reveladores inorgéniocos que pueden encontrarse apropiados para ser usa-
dos en el presente invento son oinc en polvo, cobre en polve y sulfuro
entre otros. .

El polvo revelador puede apliosarse diraotaﬁente a la imagen

latente o mezclarse con un vehioculo portador como easférulas do vidrio,
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Con praferencia, el polvo impresor se aplica en forms de una mezclé
con particulas magnéticas tal como hierro magnético para impartir ane 7
carga a las particulas de polve revelador triboeléctricamente. Un ﬁol-
vo revelador se escoge de manera que gea atraido electrostéticanants, a
la imagen cargada o repelido desde la zona de fondo a la imagen cargo~ ‘

da y retenido alll por atracoién electrosidiica. Si se aplica una,' car—

presor positivo que se adhiore a la imagen cargada nega.tivamen‘bé‘." si
la carge aplicads es fal que la imagen latente retiene una cargé posi—.
tiva, entoncos ge aplica un polvo lmpresor negativo,

Segin se menciona anteriormente, pueden también utilizarse .
reveladores liquidos en el curso de este invento; Tales roveladores se _
dan a conocer en las Patentes U,S.A. 2,890,174 y 2,899.335, Por lo ge- '

neral, ol revelador comprende una ocombinecibn ligquida de ingredientes!

una imagen latente electirosistica, seo déposita_ré.n sobre la superficie
de la imagen en una configuracién a modo.de imagen. En la forma .més

s;i.mpla, la composicién comprendq un polve opaco finamente dividide, wn
liquido de elevada resistencia y un ingrediente para evitar la aglome—
vaclén., Los liguidos que' se ha demogirado son aprbpiados comprenden ta-
leg liquidos orgsnicos de gren resistencia como tetracloruro de carbo-
no, keroseno, benoceno, tetracloroetileno y cualquier hidrocarbono subs-
tituldo que tenga un punto de ebullicidén alrededor de 702 y 2002C. Cual]
quiera de los materiales s6lidos opacos finamenis divididos conocidos '
en la industria tales como negro de carbén, polve de talco, u otros pig
mentos pueden usarse en el revelador liquido. Aerogel de silice expen~
dido por Monsanto Chemiczl Company es el ingrediente do desaglomeraciér
goneralmente utllizado. Sin embargo, puede usarse cualquier ingrediente
corriente .v/ o apropiado conoeido como Util en la industria actual en unl

gigtena de rovelado liguide,

D i
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Puede usarse cualquior tinta litogrifica apropiada en.ol.
ourso do este invento. Talos tintas litogrdficas caracteristicas j‘ggé
propisdades se exponen en "Printing Ink Technology" por E.A. Apps,‘bﬁ—
pitulo 11, Las tintas son del mismo estilo fundamehtal como las tintas
de texto impreso de buena calidad, y loa tipbs més simples estdn dqﬁF
puestos por una mezcla de pigmento dispersa en un barniz litogr&f;co,
un aceite de linaza caliente. Siendo la tinta litogrdfica o de base:
aceitosa de naturalesa oleofilica, se.adhiere a la imagen de polv5 im-
presor hidrofébica, y es mepelida por las zonas mno fijadofas de imagen

kidrofilicas., .
Para definir aun mds las caracteristicas especificas del

presenie invento, los siguientes ejemplos pretenden ilusirar y no limi

tar los particulares del presente sistema. Las partes y porcentajes

pretehde que log ejemplos ilusiren varias formas de realizacién prefe-
ridas del presente invento. .
BJEMPLO I
Pérmula de la frita de vidrio:

Porciento en peso

18,1  si0,
81 B0,
65,0 PO
7,8 Cdo
0,07 150,
0,93 . Na0

Potoconductor — gulfoseleniuro cadmico

Substrato — acero inoxidable § mil ~ Tipo Fo. 430
Aproximadanente 200 g. de frita de vidrio de la férmula an-

terior se mezolan con 32 g. aproximademente de un material fotoconauc-

tor a base de sulfoseleniuro oddmico en sproximadamente 200 g. de agua.
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“bujia-ple para la placa fotoconductora aglutinante de vidrio. La ima-

Se mezola la composicion resultante en un molino de bolas durante 13
horas aproximadamente., La mezcla resultanite es desocada por completo.

Se afiade aproximadamente 200 ml. de alcohol isopropilico a la compusi-

cién desecada y se repite el proceso de molido durante aproximadamedte,

2 horas, La composicién fotoconductora aglutinanie de vidrio resulian~|

te se aplica despuéds por un procedimiento de revestimiento fluido 2 la
superficie de una lénina de acero inoxidable, de 75 micras de ewpusor

aproximadamente. La lémina revestida se seca y caldea después a_tné

temperatura aproximada de 11509F ( 621 2¢) duranie aproximadamenté 10

minutos, Se carga a continuacién la placa a 550 - 650 voltios aprcxXima

damente por medio de una unidad coroirén de laboratorio dotada de un

suministro de energia de alta tensién. La corriente de carga es de 0,1|

de miliamperdo a 7500 voltios. Se coloca wna tabla de ensayo USAF posi
tiva {ransparente sobre la placa cargada y se expone con una lémpara’

nitraphot de T5 vatios. Se requiere una exposicidén aproximada de 20

gen latente electrostética producida se revela a continuacién por el
nétodo de cascada con un material revelador hidrofébico cargado positi
vemente, Después se funde la imagen de polvo impresor caloniando la
placa a una temperatura aproxinada de 4008 = 45007 (2042 ~2329(C) du-
rante 6~12 minutos aproximademente. Dospués de enfriarse la placa, es
anvuelia en el cilindro de wna prensa de impresién litogréfica y aeccio

nada en forma corriente utilizando una soluoién fuente compuestsa de:

Carboximetil celulosa lb ml.
Glicerol ‘5 ml.
Agua ‘ 500 ml.

Agente Humectanse Substrato P~126
" (82l aménica de dcido perfluoroca—

prilico expendido por Minnesoia _

Mining and NMfg. Co.) 5 ml.

¥

o v mrmee e B
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cuyo valor pH sme ajusta aproximadamente a 7 con aidréxido sédico. Des~
Pués so aplica wna tinta litografica a la superficie impresora de la
placa ¥y mediante el uso de una mantilla de goma do impresién n Moff-

set" ge obtienen ciclos de trabajo de 50.000 impresiones apgoximada—'

L]

EJEMPLO II
Se répite el procedimiento del Bjemplo I excepto .que el
6xido de cino substituye al material fotoconductor sulfoseleniuro de

cadmig, La aélueién fuente utilizada en este caso estaba compuesta de:

Formaldehido ' 10 ml, -
@licerol ' 5-ml,
Agua ' 500 ml.

Agente Humectante Substrato P-126
(sal aménica de 4cido perfluoro-
- paprilico expendido por Minnesota
Mining and Mfg. Co.) 5 ml.
Se obtienen oiclos de tratajo de 55.000 impresiones.,
EJEMPLO IIX
Se repite el procedimiento del Ejemplo I excepto que el

sulfuro cddmico subgtituye al material fotooconductor sulfoseleniuro
o&dnioco. En este caso, seo obtienen ciclos de trabajo de 50,000 impre—
siones aproximadamente,
EJENPLO IV

Un vidrio de soldadura termoestable Corning No. 110-2, ex—
pendido por la Corning Glass Company, substituye la férmula de vidrio
del Ejemplo I.

Se sigue el resto del procedimiento del Ejemplo I exocepto
que la fase do caldeo se lleva a cabo a 8509F (454 °C) durante 2 minu-
tos. En este caso, se obbtienen ciolos de trabajo de 48,000 impresiones

aproximadamente,
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BIEMPLO V

Se rapite'el pfooedimiento del Ejemplo IV excepto que el
sulfuro de cinc'substituye al material fotoconductor sulfoﬁg;gpiuro
de cadmio, El formaldehido substituye la carboximetil celulosa de la
soluci6én fuente. Se obtienen ciclos de trabajo de 53,000 iﬁbbeéiones
aproximadamgnté. -

. EJEMPLO VI

Se repite el procedimiento del Ejemplo V excep#b gue fta~-
locianina do cobre substituye al materisl fotOQQAductor sulfuro de
cine. Se obtienen ciclos de trabajo de 53.000 improsiones aproximada—
mente o una placa equivalente a la del Ejemplo V.

EJEMPLO VII

En este ciclo de prueba se utiliza como aglutinante una
frita de vidrio, Corning 1970, wn vidrio embebido de fésforo electro-,
luminescente expendido por la Corning Glass Co.

El resto del procedimiento es idéntico al del Bjemplo I.
Los ciclos de trabajo efectuados con esta placa litogréfica produjeron
aproximadamente 48,000 impresiones. .

EJEMPLO VIIT -

Se repite el procedimiento del Ejemplo VII excepté que el
6xido de cinec subgtituya'al material fotoconductor sulfoseleniuro de
cadmio, Asimismo, el formaldehido substituye la carboximetil celulosa
de la solucién fuente. Se oblienen ciclos de trabajo de 50,000 impre-
siones aproximadamente.

EJEMPLO IX

Se repite el procedimiento del Ejemplo VII excepio que el
sulfoseleniure de cino substituye al material fotoconduotor sulfosele-
niure cédmico. Se obtienen ciclos de trabajo de 49.000 impresiones
aproximadamente,

EJEMPLO X

e e —
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Se repite el procedimiento del Ejemplo I excepto que vidric
embebldo de fésforo eleotroluminescente Corning No, 1971, expendido
por la Corning Glass Company, substituye a la frita de vidéio del Ejem
plo I. Siendo igual el resto del procedimiento, seé obtienen aproxima
damente 45,000 impresiones a través de los correapondientesiqioloq de
trabajo; -

EJEMPLO XT
. Se repite el procedimiento dol Ejemplo X excepto que el
6xido de oinc substituye al materd#l fotooonductor sulfogeleniuro de
oczdmio., Se obtienen ciclos de trabajo de 50,000 impresiones aproxima~
damente,
. EJEMPLO XII -

Se repite el procedimiento del Ejemplo X excepto jue ol
sulfoseleniuro de cinc-substituye al material fotoconductor sulfosele-
niuro de cadmio, En este caso, el formaldehido gubastituyd la carboxi-
metil celulosa_de la solucién fuente, La placs litografica en este oa-
80 pro@uca 1og§adoa ciclog de trabajo de 52.000 impresiones aproxima-
demente.

' BJENPLO XIIX
.'Se repite el procedimiento del Ejemplo X; sin embargo, en
este caso ol sulfuro de oine substituye al material foitoconduotor sul-
foseleniuro de cadmio. La placa litogréfica produjo en este caso cioloL
de trabajo de 50,000 impresiones aproximadamente.
BJIEMPLO XIV

La férmula de frita de vidrio utilizada en este ciclo de
prueba eg dvPont J-232, una frita de' esmalte de porcelans, expendida
poxr la duPont Qo. Bl resto del procedimiento fue similar al del Ejom-
plo I. Se obtienen ciclos de trabajo de 48,000 impresiones aproximade~

mente,
EJENPLO XV
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Une f6rmula de frite de vidrio que corresponde a Harshaw
Plux AG 850, expendida por la Harshaw Chemiocal Co,, se utiliza en la
placa litogréfica de este ejemplo, El resto del procedimiento'es simi-
lar al del Ejemplo I, Tras la aplicacién de una tinta litogrifica, se
obtienen ciclos de trabajo de 50,000 impresiones aproximademente.

- EJEMPLO XVI

Utilizando la férmula de frita de vidrio del Ejemplo XV,
se prepara una placa de impresién litogréfica de acuerdo cqﬁvél proos—
dimiento del Ejemplo I. En egfe caso, no obstante, un material fotocon|:
ductor a base de 6xido de cinc substituye al sulfoseleniurn de cadmio.
En este caso se obtienen oiclog de trabajo de 50,000 impresiénes apragy
madamente,

BEJENPLO XVII

Se replte el procedimiento del Ejemplo XV excepto que el'
sulfoseleniuro de cino substituye al material fotoconduotor sulfoselé-:
niuro de cadmio. En este caso, sin embargo, el formaldehido subsiituye
la carboximetil celulosa de la soluclién fuente. La placa litogréfioca
do este ejemplo produce clolos de trabajo de 53.000 imprésiones aproxi
madamente. '

" EJEMPLO XVIIL

Se repite el procedimiento del Ejemplo XV excepto que el
seleniuro de oine substituye al material fotoconductor sulfoseleniuro
cédmico., Bn este caso, el formaldehlido substituye la carboximetil ce-
lulosa de la solucién fuerte. La placa litogréfica de este ejemplo pro
duce ciclos de trabajo hasta 53.000 impresiones aproximadamente.

EJEMPLO. XIX

Una £érmuls de frita de'vidrio que corresponde a Harshaw
Flux AG 862, expendida por la Harshaw Chemical Co., se wtiliza en la
pleca litogrifica de este ejemplo., Bl resto del procedimiento es simi-
lar al del Ejemplo I. Tras la aplicaoién de una tinta litogréfica se .




10

15

20

25

30

- 21 =

obtienen ciclos de trabajo de 50,000 impresiones aproximadamenic,
EJEPLO XX
Se repite el proccdimiento del Ejemple XIX exccsic qﬁa ol
6xido de cinc substi%uye.al material fotoconducior sulfoselcpiuro do
cadmio., La placa litogréfica resultante produjo hasta 50,000 imprgsio-f
nes aproximadamente. | o
BIEHPLO XXT -
i Se repite el procedimiento del ﬁjemplo Xix excspﬁc-qﬁe el
sulfuro de cadmlo substituyc al melerizl fotoconductor sulfoseloniure

de cadmio. 8o obtisnen ciclos de trabajo de hasta 50,000 inmgrosionoes

aproximadamente.

BISPLO XXIT '
. Se'repite el procedimiento del Bjemplo XIX cxcepto que el !
seleniuro cédmico de cine substituyc al'ﬁaterial fotoconductor aulfoqg;
leniuro de cadmio. La placg litogrifica obtenida es coﬁpérable a le '
del Ejemﬁlé XIX, " ' )
EJEIPLO XﬁIII .

Se prepara una placa litografica a tenor deilgrccedimienﬁo
del Ejempld I. Después de haber usado la placa pera realizar las impre
siones degeadas, se limpien las zonas impresionadas de lg placa con me
+il etil cetona con el fin de retirar la iﬁagen revelada, &' conbinua—
oién se regeonera la placa litogrdfica medianto caldeo a ayroximadamentd
4509F (232 9C) Qurante dos minutos eproximadamente, So cargs o iupre—
siona de nuovo la'placa segin el procedimionto del Zjomplo I, producier
do la placa litografica resultanto hesta 45,000 imp?esioncs.

. EIEIPLO XXV

Con el fin de demostrar aﬁnrmés la posibilidad de usar de

nuevo 1a§ rlacas litogréficas de este invento ge itraté la placa de in-

presién del Ejemplo IV en forme similar a la'del Ejemplo XKIII, Se coi{

probé como en el ojemplo anterior que la placa litogrédfice renoveda po
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dria sor Improgionada y utilizade de anvovo cen litogralia, produciondo

ia placa res tante hagta 48.000 impresioncs aproximademenic,

Awa cuendo log presentes ejé&plos fueron muy espelificos
en términos do condiciones y matorizles usados, cualqdidra do oo ma—
teriales caraclorisiicos cltados anteriornente puede substituirse si
59 juszge necesario en los ejcmplos.copréspondie*tos con,similaées DG
sultados;'Adémés.de lag fases utilizadas ﬁéra nroparar i# placa lito-
gréfica del presente invento, pﬁaéen emplearso oiras fascs ¢ uodifica-
ciones, si se desea. Por ajemplo, la solucién. fucnte y tinte iitogré—
fica pueden aplicarse en una sola fase a la ;uparficie de 1t »placa.
Por otra parte, pueden incorporarse obtros materiales al rovalalor, bin
ta, material fotoconductor de la.solucién fuenie o place xcrogrédiica
que realcen, colaboren en la funcién comui o de otro modo afsccien fo-
vorablemente las propiededes de éstos materiales para el presenic usc,
Por ejemplo, puede mod?ficarée la sensibilidad especiral de las placts
preparadas de acuerdo con ellpresente invento incorporando a las mig-

mas colorantes fotogensitivos.

Cuzlquier experto en la matoria puede intulr otras modifi-

cacliones basadas en las enseflanzag del presente invenio. Toles rodifi-

cacionos deben enienderse enmarcadas el los limites del nisno.

En regumen, la Patento de Invencifén que se solicite debo- .

T4 Tocaer sobre las siguientes:

PR V-

§

1
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~ REIVINDICACIONES . : —

. —— ()3 .i.

.
.

1. Perfeccionamiontos introducidos en placas litogriiicas
que pueden utilizarse de nuevo, caracterizados porque comsrenden una

capa fotoconductoradse vidrio hidrofilica con uma imagen hidrofbica -

.. N

fundida sobre la misma.
2, Porfeccionamientos segin la reivindicacién 1, caracte-

rizados porque comprenden un substrato sustentador que poses dizia »la

ca aislanto.fotoconductiora sobre al menos una superficie respeotiva, |
teniendo dicho substra@o uwa. resistencia eléetrica menor que la cana ;
fotoconductora, comprendiendé dicha capa fotoconductora un material —
fotoconductor disperso en una compogicidn aglutinante de vidéio hidrom
filica.

. 3. Perfeccionamientos segln la reivindicacién 2, en la -
cual dicho subst¥ato comprende aluminio, bronce, acero, cobre, nigucl,
o cine, y dicho material fojoconductor comprende 6xido de cine, éulfw—.
ro de cinc, sulfuro cddmico de cine, seleniuro cddmico, sulfuro cddmi-
co, sulfoseleniuro cadmico, seleniuro cédnico de cine o sulfuseleniu-
o de cinc.

4..Perfeccionaﬁientos segln la reivindicacidn 3, en la -

cual dicha composicidn aglutinante de vidrio es un aislante fotocon-

o . '
duetor, dicho material fotoconductor inorginico comprende sulfoseleniy’
ro cddmico y dicho substrato es acero.

5. Perfeccionamientos segin la reivindicacidn 2, en la -

cual dicho substrato comprende aluminio, bronce, acero, covrs, niguel

0 c¢ino, y dicho material fotoconductor coaprende un material fotocon-—

.

ductor orginico.
. 6. Perfeccionamientos ‘segin la reivihdicacién 5, en la =’

»

ctal dicha composicidn aglutinante de vidrio es wn aisiante fotocon-

ductor, dicha composicidn Fotoconductora orgdnica comprende una compo

siecidn a base de ftalocianina y dicho substrato es acero.

4
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7. Se reivindica por Gltimo como objeto mobre el c'xAue ha ——
de recaer,ola Patente de Invencidn que se solicita: "PERFL:‘C(;ION!LI%’{IEIITOS
INTRODUCIDOS EN PLAGAS LITROGRAFICAS QUE PUEDEN UTILIZARSE DE HUEVO".
‘.’Bod;o conforme queda descrito enla presente memozit quo -

castade veinticuatro piginas mecanografiadas y dibujos adjuntcs,

Madrid, 26 de Diciembre 1966

BERNARDO UNGRIA
DeDo

e e e e
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